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BAMMEND RAG 15683-83

Collen bentdr af fire transistorer (Tl, T2, T3, T4). To af

dem (T2, T3) ligger aymmotrisk med hensyn til central celle-
punkt, og deres portelektroder (C, C') er indbyrdes forbund-
ne af en polystltctumpannage (1), der gdr hen over de span-
dingsferende metalledninger (Vas, Vdd). En anden polysilicium=
passage (2) forbinder omrAdet, dor ligger pd hver sin side

af en zone, der afgrenses af de spandingsfgrende ledninger.
Kontakterne (A, B, C, C', b, D', E, E', G, G', H, H', I, I")
til transistorelektrodorne er anbragt sdledes, at celleover-
fladen bliver mindst muliy,

Denne grundcelle kan anvendes ti) realisering af mange for-
skellige kredslgbsfunktioner. Fremstillingen billiggres ved,

at der kun kraves specialmanker til det aidste metalliserings-
trin.
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